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Il | DETALIZETS 1 OBJEKTA Izgudrojuma izstradatas iesp&jas vadit nanovadu veido$anas
APRAKSTS / SASTAVS

procesu un mainit iegiistamo nanovadu blivumu, struktiiru un citas
Ipasibas, nanovadu veidoSanas procesa vadiSanai un uzlabosanai
izmantojot nanovadu sintézei izvéléta materiala virsmas
modificé$anu ar uz virsmas izveidotam strukttiram, kuras rada,
kodinot ar jonu plismu. Uz modificétas virsmas ar PVD metodi
uzsintez€ nanovadus, kuru sastavam var izmantot savienojumus
A-B3 (A=Sb, Bi; B=Te, Se (dazaddas kombinacijas)), pirmkart
bismuta selenidu un antimona teluridu.

A2B3 (A=Sb, Bi; B=Te, Se) tipa nanovadi, ka, piemé&ram,
Sb>Tes, uznes ar PVD sintézi. To panak speciala krasni pie
noteiktiem apstakliem (2) veicot kontrolétu Sb2Tez nogulsnésSanu uz
modificetas virsmas.

Izgudrojuma merkis tiek sasniegts, virsmas modificéSanai
izmantojot jonu plismas, kuras katra jona kin&tiska energija
parsniedz nanovadu sint€zei izmantojama pamatnes materiala
virsmas atomu saites energiju. Jonu sadursmju ar virsmas atomiem
rezultata veidojas virsmas defekti, kuri talak kalpo par nanovadu
sintézes centriem, veidojot nanoplaksnites un nanovadus ar
bezkatalizatora fizikalo tvaiku izgulsnéSanas PVD metodi. Virsmas
defektu veids nosaka nanovadu veidoSanas procesu, tade] ir
iespgjams mainit ieglistamo nanovadu struktiru, blivumu un
ipasibas. Ar jonu plismu kodinot iegiito virsmas defektu struktiira,
koncentracija un ipasibas ir atkarigas no jonu veida, energijas, jonu
plismas blivuma (jonu stravas) un jonu kiila mijiedarbibas ar virsmu
lenka. Ja jonu pliismas lenkis pret virsmu sakrit ar vielas, no kuras
kondensacijas rezultatd veidojas nanoplaksnites un nanovadi,
kristalografiskajiem augSanas virzieniem, tad nanoplaksnites un
nanovadi veidojas Sajos kristalografiskajos, veidojot atbilstosu lenki
ar virsmu, nevis paraléli virsmai. Kristalografiska augSanas lenki pret
virsmu sintez€tie nanovadi ir ar lielaku blivumu un lauj paplaSinat
petamo kvantu efektu diapazonu. Mainot jonu pliismas parametrus
(sastavu, energiju, lenki pret virsmu) iesp&jams iegiit kvantu efektu
pétiSanai nepiecieSamo nanovadu struktiiru un pasibas.
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111 IT OBJEKTA ATSKIRIBA | Sis panémiens no citiem augstas kvalitates halkogenidu iegiidanas
NO CITIEM JAU pan@mieniem atSkiras ar ievérojami lielako ieglito nanovadu daudzumu uz
ZINAMIEM |\ eribu (20-100 rei
RISINAJUMIEM/NOVITAT | ldukuma vieni u (20- reizes).
E
IV | [ITOBJEKTARISINAJUMA | (Jzlabotais panémiens lauj iegiit lielaku nanovadu blivumu uz
PRIEKSROCIBAS (PILNS o o . e o
APR A(‘KSTS) laukuma vienibu un labak izmantot nanovadus kvantu informatika,
lauj mérktiecigi petit kvantu efektu ipatnibas un palielinat to
dazadibu atkariba no plasaka nanovadu ipasibu, struktiiras un
konfiguraciju, tai skaita blivumu, diapazona.
v 1T OBJEKTA
IEROBEZOJUMI | N1,y
VI 11 OBJEKTA ZIMEJUMI/ | |zgudrojuma biitibu paskaidro viens zim&jums.
ATTELI

Zimejums 1 — Nanovadi uz stikla virsmas, kas iegiti ar kodinaSanu
ar Ar* joniem: a) 90 grados pret virsmu (perpendikulari virsmai); b)
35 grados pret virsmu; c¢) 54 grados pret virsmu; d) 82 grados pret
virsmu un €) uz nekodinatas stikla virsmas. KodinaSana ar Ar"
joniem bitiski palielina vietas, kuras kodinasana ir radijusi virsmas
defektus, sintezé€to nanovadu daudzumu. Sintezéto nanovadu
daudzums butiski mainas atkariba no jonu kiila lenka pret virsmu.
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